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Hersteller-Teilenummer: SIS888DN-T1-GE3

Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix

Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S
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Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.
Teilenummer SIS888DN-T1-GE3
Hersteller Vishay / Siliconix
Beschreibung MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETS,
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Teilstatus 21850 pcs Stock

Typ FET N-Channel
CFETMerkmal S
 Antriebsspannung (Max Rds On, MinRds On) TV
DrainsouceSpannung (viss) BV
Stom - Ununterbrochener Abfluss (1) bei 25°C  202A(T)

SIS888DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS888DN-T1-GE3-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS888DN-T1-
GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS888DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com
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